Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 2
по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»
	Часть А

	1. К металлам условно можно отнести твердый материал с удельным электросопротивлением
O 10-5 Ом·м;

O 10-7 Ом·см ;

O 104  Ом·м .
	6. При охлаждении р-кремния от 77 до 273 К его электросопротивление
O увеличивается в 1,7 раза;

O  уменьшается на 25 %;

O уменьшается на 3 порядка.

	2. Нестехиометрический селенид цинка с избытком селена будет обладать проводимостью
O II рода;

O электронной;

O дырочной.
	7. Теллур в селениде цинка является примесью:

O донорной;

O  электронейтральной;

O амфотерной.

	3. В каком случае в антимонид индия n-типа сопротивлением 10 Ом·см нужно ввести большую концентрацию примеси? 

O при смене типа проводимости;

O при увеличении электропроводимости в 10 раз;

O при увеличении электросопротивления в 5 раз.
	8. На зависимости э/сопротивления легированного полупроводника от температуры при нагревании выделяют участки 
O спада, насыщения, спада;

O  роста, спада;

O роста, насыщения, роста.

	4. При охлаждении металлов их электросопротивление
O уменьшается по линейному закону;

O увеличивается по линейному закону;

O уменьшается по экспоненциальному закону. 
	9. Кремний проявляет проводимость n-типа при комнатной температуре, если он  содержит 
O индий (10 17 см-3), селен (10 15 см-3) и кислород (10 14 см-3);

O фосфор (10 16 см-3), селен (10 15 см-3) и цинк (10 15 см-3);
O олово (10 16 см-3), серу (10 13 см-3) и цинк (10 14 см-3).

	5. Характер температурной зависимости э/проводимости полупроводников обусловлен
O равнозначным вкладом зависимостей n=f(T) и (=f(T) ;

O доминированием зависимости (=f(T);

O доминированием зависимости n=f(T).
	10. При комнатной температуре в арсениде индия будут ионизованы
O литий, кислород, цинк;

O кадмий, фосфор, бор;

O цинк, теллур, кремний.


	Часть Б

	        1. Приведите энергетическую диаграмму и схематическую температурную зависимость электропроводности в достаточно широком интервале температур, начиная с комнатной температуры, для фосфида галлия, легированного селеном (1016 см-3) и хлором (1018 см-3). 

        2. Как и во сколько раз изменится электросопротивление данного материала при уменьшении температуры от 20 до -180 °С. 

         3. Определите температуру, при которой теоретически начнется генерация собственных носителей заряда.

                            Диаграмма                               Температурная зависимость
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